
Huawei HSSD SAS SSD

SAS 12GB/s接口 1000MB/s 带宽 200k IOPS

• SAS 3.0 12 Gb/s接口，单

端口模式

• 读密集型：1 DWPD（5

年）,960 GB至7.68 TB

• 高达200k随机读IOPS

• 高达1000 MB/s的读带宽

关键规格

1 Huawei HSSD SAS SSD

HSSD系列SAS SSD采用华为ASIC SSD控制芯片。

2.5英寸磁盘外形规格封装，支持SAS 3.0 12 Gb/s接

口和单端口模式，可为企业应用程序提供高性能和高

可靠性的存储介质，性价比高。

技术规格

DATA SHEET

Model HSSD 

外型规格 2.5-inch

接口 SAS 3.0 12 Gb/s

NAND Flash 3D TLC

可用容量 3.84 TB/7.68TB

顺序读/写
带宽@128KB

3.84 TB: 1,000/1,000 MB/s 

7.68 TB: 1,000/1,000 MB/s 

随机读/写
IOPS@4KB

3.84 TB: 200k/50k 
7.68 TB: 200k/50k 



Model HSSD

平均读/写
时延@4KB 118 µs/38 µs

功耗
3.84 TB: 5 W (idle) 9.5 W (max.)
7.68 TB: 5 W (idle) 9.5 W (max.)

耐久性1 1 DWPD, 5年

最大写入数据2 3.84 TB: 7.008 PBW 
7.68 TB: 14.016 PBW

重量 (g) < 182 g

TRIM 支持

掉电保护 支持

芯片失效保护 支持

可靠性
平均故障间隔时间(MTBF): 250万小时
年故障率(AFR): ≤ 0.35% 
不可修复的错误比特率(UBER): 10-18

温度
非运行时: –40ºC 至 85ºC(–40ºF 至 185ºF)
运行时: 0ºC 至 78ºC(32ºF 至 172.4ºF)

注:

规格如有更改，恕不另行通知。性能结果基于内部测试和使用。结果和性能可能因配置和系统的不同而不同，

包括设备容量、操作系统版本和测试工具。

1  DWPD按照JESD219标准进行测试。如果DWDP低于指定值，则SSD可以使用5年。否则会影响SDD的使

用寿命。

2  最大写入数据: 以PB写入(PBW)量度

3  以上规格为SAS单端口性能指标

2 Huawei HSSD SAS SSD
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